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摘要(译)

本发明一方面涉及一种像素结构。在一个实施例中，像素结构包括形成
在基板上的扫描线和形成在限定像素区域的基板上的数据线，形成在基
板上的像素区域内部的开关，具有第一部分和第二部分的屏蔽电极从所
述第一部分延伸，并形成在所述扫描线，所述数据线和所述开关上，其
中所述第一部分与所述开关重叠，并且所述第二部分与所述数据线重叠;
以及像素电极，具有第一部分和第二部分，从第一部分延伸，并且形成
在像素区域中的屏蔽电极上，其中第一部分与屏蔽电极的第一部分重
叠，以在其间限定存储电容器，并且第二部分不与第二部分。
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